
(12) BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN
                                     GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(11)

2-0002711
(51) 

2020.01
H01L 31/00; H01L 31/0248; B32B 15/04; 
B32B 17/06

(13) Y

(21) 2-2020-00095 (22) 30/10/2017
(67) 1-2017-04299
(45) 25/09/2021   402 (43) 25/01/2018   358A
(73) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (VN)

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Trần Thuật (VN); Thân Thị Cúc (VN); Bùi Bảo Thoa (VN); Nguyễn Minh 

Hiếu (VN); Nguyễn Thị Bảo Trân (VN); Hoàng Ngọc Lam Hương (VN); Đặng Tuấn 
Linh (VN); Bùi Văn Điệp (VN).

(54) PIN MẶT TRỜI SỬ DỤNG VẬT LIỆU CẤU TRÚC DELAFOSIT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI NÀY

(57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến pin mặt trời dạng màng mỏng dựa trên nền vật liệu hấp 
thụ CuFeO2 cấu trúc delafosit. Pin mặt trời này được chế tạo nhờ kỹ thuật phủ màng với 
các cách pha tạp vật liệu khác nhau để tạo được cấu trúc màng đa lớp như mong muốn sử 
dụng được trong pin mặt trời. Các vật liệu sử dụng trong giải pháp hữu ích là các loại vật 
liệu rẻ tiền có rất nhiều trên trái đất như đồng, sắt, nhôm, kẽm và oxy. Pin mặt trời chế tạo 
bằng phương pháp đề xuất trong giải pháp hữu ích có thể được đặt trên đế kính hoặc đế 
kim loại với diện tích lớn đem lại nhiều lợi thế trong chế tạo công nghiệp quy mô lớn.
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